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Presentación de la Unidad de Aprendizaje 

En este curso se estudian los conocimientos básicos para comprender el funcionamiento 
de los dispositivos semiconductores tales como: uniones pn, contactos metal-
semiconductor, corrientes en uniones pn, transistores bipolares y MOS para 
posteriormente extrapolarlos a nuevas tecnologías a través de sus propiedades, modelos 
y características físicas tales como: teoría de bandas de energía, principios de dopaje, 
arrastre y difusión de portadores libres, efecto Hall, caracterisitcas C-V & i-v.  

Objetivo General 

Comprender el funcionamiento de dispositivos semiconductores para extrapolarlos a 
nuevas tecnologías.  

Contenido 

Unidad 1. Propiedades de semiconductores 

Unidad 2. Contactos metal-semiconductores 

Unidad 3. Uniones PN  

Unidad 4. Corrientes en uniones PN 

Unidad 5. Propiedades básicas de transistores 
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Criterios de Evaluación 

Evaluaciones parciales...................................... 70% 
Tareas………………….……..………..................30% 


